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前言

　　进入21世纪，高等教育已从精英教育走向了大众化教育，培养应用型人才已成为国家培养国际人
才的重要组成部分。
一大批有规模、有实力、以培养应用型人才为己任的高等学校得到了长足发展。
这类学校的教学特点是：在讲授&ldquo;理论与技术&rdquo;时，更注重技术方法的教学；在讲
授&ldquo;理论与实践&rdquo;时，更注重理论指导下的可操作性，更注意实际问题的解决。
由此培养的学生善于解决生产中的实际问题，受到地方企事业单位的普遍欢迎。
　　为满足这类学校的教学要求，达到培养应用型人才的目的，本书根据电路与电子技术类课程教学
基本要求，结合计算机等相近专业的基本教学需求，我们对计算机专业、电子信息类等其他相关专业
学生必修的专业基础课&mdash;&mdash;&ldquo;电路分析&rdquo;、&ldquo;模拟电子技术基础&rdquo;
和&ldquo;数字电子技术基础&rdquo;三门课程的内容和体系进行有机地整合，形成了&ldquo;计算机电
路基础&rdquo;新的课程体系，并组织多年从事该类课程教学的一线教师编写了本书。
编写本书时，我们注意了以下几点：　　（1）本书的内容以计算机专业的教学要求和基本需求为主
，适当涵盖了电类其他专业（如电子类、电气类、机电一体化类等）的教学要求。
　　（2）从介绍基础知识和基本理论入手，注意基本技能的培养，注意融入新知识和新器件。
　　（3）计算机系统的应用日益广泛深入，电路与电子技术课程作为一门技术基础课，必须精选内
容，力求以够用为度，重点放在应用上。
　　（4）在电子电路部分，以中、小规模集成电路为主，以特殊性为主，对分立元件电路的介绍主
要是为培养学生看图识图的能力，重在分析原理的思路与方法上。
　　在使用本教材时，希望注意以下几点：　　（1）在介绍基本理论时，着重解决命题的提出及分
析命题的思路、结论，中间的数学推导和过程，可以根据实际情况删繁就简。
　　（2）本教材是按课程总学时72～90学时（包括8&mdash;10实验课时）安排的，教师可根据学时多
少灵活选择。
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内容概要

本书内容以计算机专业为主，适当兼顾相近的电子类、电商类等电类相关专业的教学要求，主要介绍
了电路分析、模拟电子技术基础和数字电子技术基础课程的基本内容。
内容包括：电路分析基础、半导体器件基础、基本放大电路、集成运算放大器及信号处理电路、数字
逻辑基础、逻辑门电路、组合逻辑电路、集成触发器、时序逻辑电路、存储器和可编程逻辑器件。
在介绍基础知识和理论的同时，兼顾了基本技能训练和新器件、新知识。
    本书以够用为度，重点放在应用上，适合作为计算机专业和电子信息类相业的教材，也可作为非电
类专业的相关课程教材或参考书。
对于专业技术人员，也是一本很好的参考书。
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章节摘录

　　1．正向特性　　给二极管外加正向电压，就产生正向电流。
但若外加电压很小时，外电场不能克服PN结自建内电场对多数载流子扩散运动的阻力，因而正向电流
很小，几乎为零。
当外加电压超过某一数值后，内电场受到很大的削弱，多数载流子的扩散运动增强，电流增长很快，
二极管这才真正导通。
这个电压值称为&ldquo;死区电压&rdquo;，它的大小与二极管的材料及环境温度有关。
在室温下，硅管的死区电压约为0．5V左右，锗管的死区电压约为0．1V左右。
　　二极管正向导通后，正向电流可以在一定范围内变化，正向压降却变动很小。
硅管正向电压约为0．6～0．8V，锗管约为0．2&mdash;0．3V。
　　2．反向特性　　给二极管外加反向电压，就产生反向电流。
因为反向电流主要是少数载流子的漂移运动形成的，而在一定温度下，少数载流子的数量是一定的，
即使反向电压增高，少数载流子的数量也不会增加，故反向电流基本不变，称为反向饱和电流I。
但是，当温度升高时，少数载流子的数量有很大的增长，反向电流增长很大，即少数载流子对温度比
较敏感。
　　当外加反向电压超过某一数值后，反向电流会急剧增大，二极管的单向导电性就会被破坏，这种
现象称为反向击穿。
普通二极管被击穿后，将造成不可恢复的损坏。
这个外加反向电压称为击穿电压。
各种二极管的击穿电压大小不等，一般为几十伏至上百伏。
　　图2．2．7给出的是一个典型硅二极管的伏安特性曲线，锗二极管的曲线与它差不多，只是死区电
压很小，0．1V左右，需要详细了解时请参考有关书籍。
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编辑推荐

　  其他版本请见：《21世纪高等学校应用型教材：计算机电路基础》
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